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Pesquisa

Introducao

A Fisica da Matéria Condensada (FMC) tem como objeto de estudo
sistemas de muitas particulas que interagem fortemente entre si e que
muitas vezes sao descritos por meio da mecanica quantica. Uma classe
especial de materiais desta drea sao os materiais quanticos, que retém
seus efeitos quanticos, mesmo em grande escalas e altas energias. Neste
contexto, a investigacdo por materiais topologicos que apresentem um
ordenamento magnético pode apresentar solucOes na darea da
spintronica. Isto motivou uma nova forma de classificar as fases
magnéticas com um ordenamento colinear, que baseia-se nas
transformacdes que preservam a simetria do sistema.

Resultados

Objetivos

O objetivo principal deste trabalho foi contribuir para o entendimento
de propriedades fundamentais de nanoestruturas magnéticas baseadas
em materiais avancados, que poderao ser utilizados na fabricacao de
dispositivos para controle de spin.
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Figura 1: Curva tipica do EHQ.  Figura 2: Estrutura magnética do MnTe.
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Figura 7: Medidas de magnetizacdo e
magnetorresisténcia no permalloy.
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Figura 8: RepresentacOes graficas do EHQ . o o
(2 esquerda) e do EHQS (a direita). Figura 9: Ligacbes quimicas no MnTe.

Cconclusoes

Métodos Experimentais
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Figura 4: Esquema grafico do funcionamento

Figura 3: Sistema de Sputtering do Sputtering. Imagem: Alpha Technology
presente no DPF-UFV. . [ e ol

R e R Figura 6: Esquema grafico
Figura 5: VSM presente no DPF-UFV. do funcionamento do VSM.
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Ao longo desta monogratfia foi possivel aprofundar-se na classificagao
das diferentes fases da matéria e nos principais efeitos topologicos
bidimensionais. Por fim, como perspectiva, pretende-se trabalhar num
projeto que envolva a utilizacao de filmes de MnTe com o intuito de
realizar-se investigacoes de fendmenos em spintronica.
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